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摘要(译)

本发明公开了一种包括有源矩阵基板(20a)的半透型液晶显示装置(50a)。有源矩阵基板(20a)包括：多条源极线(2)、经由TFT(5)与各
条源极线(2)相连接的第一透明电极(2c)、设在第一透明电极(2c)上具有开口部(12a)的层间绝缘膜(12)、在层间绝缘膜(12)上经由开
口部(12a)与第一透明电极(2c)相连接的反射电极(6a)以及与反射电极(6a)和第一透明电极(2c)重叠、与反射电极(6a)和第一透明电极
(2c)相连接的第二透明电极(7a)。在各个像素中，反射电极(6a)第二透明电极(7a)的外端部E相一致。
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